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CSD16408Q5

Nuamero de pieza del fabricante: CSD16408Q5
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YIC International Co., Limited.

Parte de la descripcion: MOSFET N-CH 25V 113A 5X6 8SON

Estado de RoHs: Contiene plomo / RoHS no conforme

Condicion de stock: New original, 15872 pcs Stock Available.
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Nave de: Hong Kong

Manera de envio: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

NUmero de pieza CSD16408Q5
CFabricante VA
Descripgén MOSFETN-CH25VIIASX68SON
o Productos Semiconductores Discretos > Transistores-

La disipacion de energia (maximo) 3.1W (Ta)
embalaje Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta 8-PowerTDFN

Tipo FET N-Channel

CaracteristicadeFET S
Voltajede laUnidad (Max Rds On, MinRds ) 45Y,10v
Voltje drenaje-fuente (VDS) Las - BV

Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25° C 22A (Ta), 113A (Tc)
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CSD16407Q5 CSD16409Q3 IC CSD16407 CSD16408Q5C
N/A TI TI N/A
MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON TI SON8 CSD16407 TI MOSFET N-CH 25V 113A 8SON

CSD16408Q5 Palabra clave Mas
cselacionada

CSD16408Q5 electronico
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Contact us:Info@YIC-Electronics.com
AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Edificio de la fabrica Sing Win, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited
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